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Pag. Linea [Dice Debe dedr
10 16 en el apartado anterior mediante en el apartado 11 mediante
12 8 y €l segurdo gréficamente, y también gréficamente,
13 2 X, Y, XY y X LY. XY XY yX+Y.
15 Fig.1.6 |A laultimapuertale etra x, Le debe de entrar x,
17 Fig.1.7 (3fila, 3*columna x, +x, =m, X, X, =m,
17 Fig.1.7 |42fila, 3% columna x, +X, =m, X, X, =m,
17 Fig.1.7 |52fila, 3* columna x, +x, =m, X, X, =m,
17 Fig.1.7 |52fila, 5* columna x, [X, = M, X, +X, =M,
18 6 m1+m2 m0+m3
19 Fig.1.8 [NOR: x,1 x,=X,[X, =X, +X, X X, =X, X, =%, +X, =
= (%0 + %)%y + %, )(%, +X,)
27 Fig.2.1 |esquemade inversor intercambiar v (t) con vi(t)
35 | Fig.2.4.a |Va= Viee V zener
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e _t -t
46 ultima Qp(t):_llﬁp"'K‘]a‘A Qp(t)=—|1|:Tp+KBE%"
47 4 — PA P
Quf)=-0, 2, +T,[{l, 1)@/ |Q (0)=—1, 1T, +1, {1, +1,)e
47 7 O 0 0 a
ts:T[ﬂn[JL+|—lm ts =1, EI]n[JL+I—1|]
o 1,0 o 1,0
69 224 |vq(t)=wvy vi(t) = vy
69 224 |vedt) Vo(t) = veelt)
122 16 bipdaresy MOS. En €l bipoares. En el
124 7 V. -R. Ve —0'75 V. -R, Ve - 075
Rc - Ra R, + Re
° n © n
127 | Fig.3.6.b |Falta d condensador C_entre d coledor de T,y tierra.
129 1 14 |vp=vg_+ Ve =Vg|  +
133 |Fig.3.10.b|Ultima ewadon: 9, = Debeser: 7, =
135 |Fig.3.12.a|Nombresdetransistores Tzy T, Permutar los nombres T; con T,
139 | Fig.3.15 |En€l circuito dela parte inferior Falta d rétulo (b)
144 8 lafigura3.13.b muestra lafigura3.15.b muestra
165 | Fig.4.16 |Flechagrisentransistor N En direcdon opuesta (hada &ajo)
168 12 volts, Beg(sat) = 0’2 volts volts, Vce(sat) = 0'2 volts
174 | Fig5.2.a |PrimerafiladelaTabla ABCS |Cambiara ABSC
174 | Fig.5.2.a |[Ultimafila 1101
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174 | Fig.5.2.b |PuertaNOR en sdlida S Puerta OR
179 7 y G=G+S: Ci; y G=G+P- Ci;
180 1ly2 |quegeneran Sy, Si, S5, S3, Y Cy. de [quegeneran Sy, Si, S, ¥ Ss.
lasintesisde acareo adelantadoy
las de salida),
182 5 |E=AB+AB E=AB+AB
182 20 6A,=B,yA,>B,0 EA,B, 6A,=B,yA,>B,0 EA,B,
183 | Fig.5.7.a |PuertasAND 12y 43(D, y C,) Sobran. D,y C,sdendela2?yla3?®
puertas AND
183 | Fig.5.7.b |Segurda puerta AND Afiadir una entrada mwnedada akE;
186 6 suma de dos palabras suma de unos de una palabra
200 1 yC=1, pasaraD, y asi yC=1, pasaraD,y asi
200 | Fig.6.1.b |Terminal (7) etiqueta G P Ul
205 8 P 15 N B
+UVv(1)+ +UVv(0)+
206 6.4 Segurdo MUX déel primer nivel Entradas. Dy=0, D,=0, D,=1, D5=0
206 6.4 Tercer MUX del primer nivel Entradas; Dy=Z, D;=0, D,=0, Ds=Z
209 6.7 1Y0.....2Y3 2Y0.....2Y3
2%abla
213 31 |a=ABCDI[ACIBD a=ABCD+AC+BD
214 |Fig.6.11.a|Digito 6 Quitar el segmento “a”
220 | Fig.6.16 |Entradal deultimaNAND dela |Debeir conedada alaprimeralinea
parte de dgo en el cana verticd libre en vezde ala segurda
222 | Fig.6.18 |62columna, filas82y 92poneL y H |debe poner Hy x
265 | Fig.8.10 |Esquemade puertasen laparte R g Q
superior de lafigura. PuertasNOR | cx
de saliday redi mentadones. S ’ 3
266 6 esQ,,=1sJ=1yQ, =0 esQ,,,=1s8J=1yQ,,=0
266 16 disparo T (“Tonge”) dela disparo T (“Togge”) dela
277 a) Primer digito, todas las transiciones |0/0, 1/1, 0/0, 1/0
277 a) Fledhade S, a S, etiqueta 1/1 Debeir desde S, hasta S;
277 d) Transicion $;- S, 01,10111
277 5 Transicion S,- S, 00111
277 f) Transicion S;- S, 01
277 f) Transicion $;- S; 0,1/0
278 12 en el caso (d), sblo se en el caso (c), solo se
283 34 T debe de ser cero”. Ahora T debe de ser uno”. Ahora
283 | ultima |Q,, =T, +T0, Qua =TIQ, + T,
284 6 ceoauno (000 1) y e tercero de uno a ceo (10 0) y € tercero de ceo

uno a ceo (10 0).

auno (000 1).
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292 16 a 21
=Y > My(X,) R ;L. =5 > My(X,,) Q5 @YY,

1=0 | 1=0 |

297 | Fig9.7 |Enel piedefiguradice PAL Debededr: PLA

301 | Fig.9.8.a |S masadejadade ge X, S

304 7 delafigura9.11, vemos delafigura9.12, vemos

304 | 13 |+Q,(Qx+Qx+Qy) +Q(Qx+Qx+QQ,)

304 | Fig.9.10 |Flechas paralas entradas x Faltan puntas de flecha en sentido

contrario al de las entradas x.

305 | Fig.9.11 [Matriz T* (FilaSp, Columna S;) El contenido debe ser 0

307 6 por 10 6 pa 5, por 7 6 po 5,

308 34 hay que detedar el estado anterior |hay que detedar dos estados
al que quiere ontar (D-1=5- 1= |anterioresa que se quiere ontar
4=001)y (D-2=5-2=3=001)

308 36 enD-1,(QayQu), enD-2,(Qay Qu),

309 3 D=5d-1=4=00110 D=5D-2=3=00110

309 4 luego Preset de Q¢ = Preset de Qp =|luego Preset de Q, = Preset de Qg =
Qa1 Qpt Ck Preset de Qp = Qa1 Qg1 Ck

309 |Fig.9.14.a|SdlidadelaPuerta NAND Debeira Pr deQa, Qs Y Qb

311 21 disparando cada biestable disparéndose cala biestable

312 5 asincrono de 16 Lts asincrono de 4 hits

312 | Fig.9.16 Q' Q¢ Q' Qi Qe Qe QY

313 9 ponemosK = 1. ponemosK = 0.

314 |Fig.9.17.a|Biestable A Lineadel Reloj aCk

318 |Fig.9.19.b|Tabla: (Ultimafila, columna K) L

319 | Fig.9.20 |Entradas Serie J K

319 | Fig.9.20 |Load Cargaparaelo

319 | Fig.9.20 |Desplazamiento paralelo Desplazamiento

319 5 lasalidaQa pasa a ceo. lasalida Qa pasa auno.

321 8 sblo atiende alaquela sblo atiende alaquele

321 9 piso Oy lallaman piso Oy lellaman

331 1 ‘[:R[C[l]nu T:—Rm[ﬂnu

cC cC

331 | Fig.103 |9[]] ol
S T

335 13 |103F 10%pF

338 7 R R
Vl(Tl) ~Vee R, +2R2 ’ Vl(Tl) = Vee ﬁ ’
Tl:RIZCEI]nEl+ 2R2E Tl:RIZCEI]nEﬂ_+ 2R2E

0 R,C g R, C
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S8 roan 2w PRef T=2T, = 2RIC O+ 272 [
0 R,0O g RO
338 17 Ving = *tVee Y Vinga = _Vcc% Vina = Vee Y Vinca = Vcc%
339 3 T=2T, - 2RI+ 22 ] T=2T,= or e anA+2R2H
O R,O 0 R, 0O
340 2 el condensador C esta cagado el condensador C esta descargado
340 4 LadescagadeC... La cagadeC....
342 | Fig.10.10 |Terminal (6) faltaunalineadesde (6) hasta (A)
342 | Fig.10.10 |El Reset va aVcatravésde Ry Debe deir diredamente aVcc
343 6 |5 10° 5. 10°
345 | Fig.10.12 |Resistenciay diodoentre Ry y C Laresistencia esRg y € diodoes D,
345 | Fig.10.12 |Vaoresderesistenciade lasredas |son para Ra+2Rg
1KQ, 10KQ, 10MQ
345 5 t, _ R, t, _ R,
t,+t, R, +2R, t,+t, R, +R,
358 13 duradon o de forma duradony en forma
360 1 es1=12RI[C, es 1=In2[RI[C,
363 8 duran 2010° seg. duran 0'5[10° seg.
373 | Fig.114 |D_ en e deodificador de W,
direcdones
374 | Fig.115 [Enlafigura, laslineas de escritura |Enlafigura, laslineas de escritura
tanto del cero como del uno se tanto del cero como del uno se
adivan pasando el nivel bgjo a adivan pasando cHl nivel alto abgjo.
alto.
375 2 de sefiecdon, ledura de selecddn, ledura
375 4 transistores MNOS de transistores NMOS de
375 | Fig.116 [Enlafiguradela cédaRAM unir las puertas de Qs y Q4 a—Vpp, Ya
gue adlian como cargas.
394 | Fig.121 |En dtimalineadel piedice Debe dedr:
“desplazamiento firmado pa* “desplazaniento formado pa*
412 |Fig.1211 (Laflecha FF del primer circuito Sale del primer circuito y llega ala
puerta OR de FULL
412 | Fig.12.11 |Laetiqueta FF del tercer circuito  [Debe estar en lasiguiente flechahada
abgjo (que sale del circuito)
412 | Fig.12.11 |Todaslas etiquetas EF Deben estar en lasiguiente flecha

Notas aclaratorias:

hada &g o (que sale del circuito)



. En las paginas 88 y 89 la notad6n de tensiones de drenador (Vp) y de puerta (V) indica
las tensiones respedo a la fuente. Cuando se hacereferencia aVps indica la tension de
drenador en saturacion.

. En la p&gina 92 se indica la representadon formal de transistores MOS. En los circuitos
pradicos (y en €l resto del libro) la representaddn es menos estricta d no ser necesario
distingur redce o vadamiento (ya que en eledronica digital se usan solo los de redce) e
incluso en alguros casos % representa un MOS genérico (canal N 6 P).

. Enlapégina 179, ultimalinea: Las puertas OR corresponden a la sintesis de los acareos
adelantadosy el acareo de salida C,.

. En las péginas de la 175 a la 180 cuando se explica un modulo o elemento aisado se
utilizen los subindices i-1 para indicar la sefidl de entrada crrespondiente d elemento
anterior y los subindices i parala salida del elemento actual. Cuando se explicaun conjunto
de méduloslos aibindices s refieren a bits.

. En la pégina 178 se menciona que la suma paralelo de la figura 5.4 es mas rapida que la
suma serie de la figura 5.5. Esto es estrictamente derto cuando se utili zen acderadores de
arrastre en paraelo (carry look ahead), puesto que en caso contrario en la suma paraelo
tambien existe un retardo pa cada bit propagado (aungue en general es un retardo menor
gue la sincronia de registros).

. En la pégina 292 en € agoritmo de sintesis y andlisis de aitdmatas modulares de
R. Moreno Diaz se utiliza @ nombre S, para referirse d conjunto de estados a cual se
extiende la suma e €l indice j, y en la formula se utiliza ¢ nombre § para referirse d
estado concreto que se glica e el sumatorio y que pertence d conjunto S, de estados con
el biestable k-ésimo en dlta. El indicek es el mismo que para Dy(t) en laformula

. En € libro de problemas, pagina 289 figura 10.3.4 € transistor Q, debe ser Q, en €l

segurdo hiestable. Cada transicién comienza ®n un cambio en Q, \, que hace que se
produzcaun pulso en € otro monoestable. Ejemplo: en la primera transicion de la figura
QM - But - Qi1 - Q\L - Bial .

. En €l librodeproblemas, pagina 291, figura 10.4.1. falta mnexién de Reset aVcc.



